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Позиционное 
обозначение Наименование Кол-

во Примечание 

Микросхемы 

D1 LM2674N-ADJ 1 
Корпус 

DIP-8 

D2 Транзисторная оптопара 4N35 1 
Корпус 

DIP-6 

D3 ADM485AN 1 
Корпус 
DIP-8 

Конденсаторы 

C1 К50-35 (имп.) 63В-220 мкФ 1  

C2 Чип-конденсатор 1206 0,01 мкФ +-10% 1  

C3 К50-35 (имп.) 16В-100 мкФ 1  

C4 Чип-конденсатор 1206 0,22 мкФ +-10% 1  

Резисторы 

R1, R5 Чип-резистор 1206 4,7 кОм +-5% 2  

R2 Чип-резистор 1206 1,5 кОм +-5% 1  

R3 Чип-резистор 1206 330 Ом +-5% 1  

R4 Чип-резистор 1206 75 кОм +-5% 1  

Диоды полупроводниковые 

VD1, VD3, 
VD4…VD7 

Диод Шоттки 1N5819 6 
Корпус 
DO-41 

VD2 Диод ограничительный SA36(CA) 1 P6KE39(CA) 

VD8, VD9 Диод ограничительный SA6.0(CA) 2  
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Разъемы 

XP1 Вилка  IDC-10MS двухрядная (для пайки на 
плату, прямая) 1  

 

L1 Дроссель ДПМ-0,4-100 мкГн 1  

FU1…FU3 Предохранитель самовосст. MF-R020 (0,2 A) 3  
 


